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OBIJETIVO: El objetivo de este curso es el de identificar las propiedades dinamicas de circuitos
integrados analdgicos en tecnologia CMOS que son utiles para representar variables de
procesamiento paralelo de modelos neuronales artificiales y bioldgicos. Casos especificos son
estudiados, por ejemplo, la plasticidad dindamica de sinapsis entre neuronas; otro estudio seria
la representacion de corriente voltaje en el régimen de subumbral de transistores MOS
complementarios
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